




































专利名称(译) 用于在器件结构中具有碱金属化合物的有机发光器件的溅射阴极
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外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

一种OLED器件，包括基板，在基板上方由导电材料形成的阳极，在阳极
层上提供的具有电致发光材料的发光层，缓冲层，设置在发光层上方并
包括碱金属化合物或其热分解产物和金属或金属合金的溅射层设置在缓
冲层上，并选择与缓冲层一起起作用以注入电子。
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